Prosimy o dwustronny wydruk oraz zszycie kartek

Data zlozenia wniosku wraz kompletem dokumentéw
(wypetnia Sekretariat Szkoty)
Szkota Podstawowa Nr
(wypetnia Sekretariat Szkoty)

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA
DO SZKOLY PODSTAWOWEJ W DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY
DO ODDZIALU PRZYGOTOWAWCZEGO DLA CUDZOZIEMCOW

Prosze o przyjecie mojego dziecka do oddziatu przygotowawczego dla cudzoziemcoéw
Poziom: [ ] poziom 1-3 [ ] poziom 4-6 [ ]| poziom 7-8

Od roku szkolnego:

l. Dane dziecka

Nazwisko:

Imie (imiona):

PESEL lub nr i seria
paszportu:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Il. Dane adresowe
Adres statego zameldowania dziecka

Ulica:

Numer domu: Numer mieszkania:
Kod pocztowy: Miejscowosc¢:
Dzielnica:

Adres zamieszkania dziecka

Ulica: Numer mieszkania:
Numer domu: Miejscowosc:
Dzielnica:

Il Dane rodzicéw dziecka (opiekunéw prawnych) dziecka
Nazwisko ojca
(opiekuna prawnego):
Imie (imiona) ojca
(opiekuna prawnego):
Nazwisko matki
(opiekuna prawnego):
Imie (imiona) matki
(opiekuna prawnego):

V. Dane kontaktowe rodzicéw (opiekunéw prawnych) dziecka
Numer telefonu ojca
(opiekuna prawnego):
Numer telefonu matki
(opiekuna prawnego):
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Prosimy o dwustronny wydruk oraz zszycie kartek
V. Dodatkowe informacje o uczniu
Czy dziecko uczeszczato w poprzednich latach do szkoty/placéwki na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej?

[ ] Tak [ ] Nie

Jezeli tak, prosze wskazac¢ dane szkoty:
Nazwa
szkoty/placéwki:

Miejscowosc:

W jakim okresie dziecko pobierato nauke w/w szkole?

Czy uczen postuguje sie jezykiem polskim?

[ ] Tak [ ] Nie

Jezeli tak, prosze oceni¢ poziom znajomosci jezyka polskiego

Oswiadczenia

1. Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
dziecka przez administratora danych — Szkoty Podstawowej, w ktorej sktadany jest wniosek,
Szkoty Podstawowej, do ktorej dziecko zostanie skierowane oraz Szkoty Podstawowej Nr 221
z Oddziatami Integracyjnymi im. Barbary Bronistawy Czarnowskiej w Warszawie w celu
rekrutacji (zapisu dziecka do placéwki).

2. Oswiadczam, ze dane osobowe podaje dobrowolnie.

3. Oswiadczam, ze podane dane sg zgodne z prawda.

4. Oswiadczam, ze zapoznatem(am) sie z trescig klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych
osobowych dostepnej na stronie internetowej szkoty oraz w sekretariacie szkoty.

5. Oswiadczam, ze zostatem poinformowany, ze oddziat przygotowawczy dla cudzoziemcéw
moze zosta¢ zorganizowany w innej szkole podstawowej niz zostat ztozony wniosek.

Miejscowosc: Data:
czytelny podpis ojca dziecka czytelny podpis matki dziecka
(opiekuna prawnego) (opiekuna prawnego)
Zatgczniki:

1. Swiadectwo, zaswiadczenie lub inny dokument stwierdzajgce ukonczenie szkoty lub
kolejnego etapu edukacji za granicg?!

2. Ttumaczenie (przez ttumacza przysiegtego) na jezyk polski Swiadectwa szkolnego lub
innego dokumentu poswiadczajgcego pobieranie nauki za granicg

! Moze by¢ takze przedstawione $wiadectwo, zaswiadczenie lub inny dokument wydane przez szkote za granica, potwierdzajace
uczgszczanie ucznia przybywajacego z zagranicy do szkoly za granica i wskazujace klase¢ lub etap edukacji, ktory uczen ukonczyt
w szkole za granica, oraz dokument potwierdzajacy sume lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne o§wiadczenie dotyczace sumy lat
nauki szkolnej ucznia, ztoZzone przez rodzica ucznia albo pelnoletniego ucznia, jezeli usta-lenie sumy lat nauki szkolnej nie jest
mozliwe na podstawie $wiadectwa, zaswiadczenia lub innego dokumentu.
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Prosimy o dwustronny wydruk oraz zszycie kartek
Kserokopia paszportu dziecka — strona z danymi (oryginat do wgladu)

Kserokopia paszportu ojca dziecka (opiekuna prawnego) — strona z danymi (oryginat do
wgladu)

Kserokopia paszportu matki dziecka (opiekuna prawnego) — strona z danymi (oryginat do
wgladu)

Tlumaczenie (przez ttumacza przysiegtego) na jezyk polski aktu urodzenia dziecka

W przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) nie moze osobiscie podpisac wniosku (np.
przebywa za granicg) nalezy przedstawic¢ notarialng zgode na zapis dziecka do szkoty wraz
z ttumaczeniem (przez ttumacza przysiegtego) na jezyk polski
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